OC 71

GERMANIUM - p-n-p - NF-TRAJSISTOR

fiir NF-, Gleichstrom- und Impuls-
Verstirker

Abmessungen in mm:
Roter Punkt: Kollektorseite

w e — Max. 15— wle—min.37 —ta.
A # ™
(=) - Y ~r
E o~ : <
B ~ % C =
¢ E,f L o t
max. 1,5 nicht verzinnt
Wirmewiderstand: K < 0,4 grd/mW
Absolute Grenzwerte:
'UCE = max, 30 V 1) —IC = max. 10 mA 2) ﬁ% = max, 175 YC
- = 1 - = 0
Uop i = max. 30V ) ic y = max. 50 mA ) 3; = max. 715 “C
Ueg = max. 32 V -1y = max. 5mA ) Ay = min. -55 °C
-Ugp y = MAX. Jz v "iB M= m. 20 mA
—UEB = mnax. 6V 2) IE = max. 15 mA 2)
1 .
) bei +Ugg 20,1 V, vgl. auch Grenzkurve -Ucg povs ~UoE M max = | (Rgg)
2) tyy = max. 50 ms
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